
PATENTE DE INVENCION

Q^a por v e in te  añoe, para España y sus p o se s io n as, sa  s o l i c i t a  

*  favo r da DON FRANCISCO MONTERO SAUCEDO, de nacionalidad  a sp a * 

S o la ,  dom iciliado en MADRID (España), Santa Cruz de Marcenado, 

8 ,  p o r :UN NUEVO SISTEMA DE ACUMULADOR ELECTRICO SIN PLACAS Y 

CON LA METERIA ACTIVA FRAGMENTADA PARA OBTENER EFICTO DE PORO- 

S1DAD,—

Memoria d e sc r ip t iv a

La construcción  de acumuladoras e lé c tr ic o s  en s e r i e ,  as 

siempre a base de p la c a s  d e lg ad as, con ob je to  de tener l a  ma­

yor su p e r f ic ie  p o sib le  p ara  que a s i ,  aumenta l a  fa c il id a d  an 

absorver y  s o l t a r  a l  am peraje. E ste sistem a de p lacas,h acen  

d e l acumulador un elemento f f á g i l ,  d e licad o  y  se n sib le  a t r e ­

p idación , go lp es, cargas y descargas e lé c t r ic a s  v io le n ta s  que 

ocasionan e l desprendim iento de la  m ateria a c t iv a , que, a l  

c ae r  a l  fondo de lo s r e c ip ie n te s ,  ocasionan c o r to c irc u ito s  in ­

t e r io r e s ,  destruye&dose fácilm ente y en  poco tiempo e l  acumula-
*
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de acumulador l ib r e  de loa dnconvendeutes anteriorm ente expues­

to s ,  ya u e , han quedado suprim idas la s  p lacas f r á g i l e s ,  origen  

de todos e l lo s ,  pero para e l lo  ha sid o  p rec iso  vencer l a  d i f i c u l ­

tad  de l a  f a l t a  de su p e r f ic ie  que ofrecen l a s  p laca s  y  bloques 

gru sos de m ateria  a c t iv a .  Esto s e  ha conseguido mediante l a  f r a g ­

mentación o granulación  de la  m ateria a c t iv a ,  pudiéndose dar a 

e s to s  fragmentos cu alqu ier forma, siempre que hagan en tre  s i  

un buen cohtacto y  permitan e l e fe c to  de porosid ad , o s e a ,  l a  

penetración  del e le c t r o l i to  a travásde  toda la  masa de m ateria 

a c t iv a *  de e sta  form a, toda l a  masa que con stitu ye  e l  electrodo  

queda prácticam ente en contacto con e l  e le c t r o l i to  presentando 

una gran s u p e r f ic ie ,  incluso  su p e r io r , a l a  que ofrecen lo s  g r-  

pos de p laca s  d e lg ad a s , obteniéndose a s i ,  todas l a s  ven ta ja s 

de l a  a p lic ac ió n  de la s  p laca s  delgadas y  sha ninguno de lo s 

graves inconveni entes enumerados.

Es tamblé# in te re san te  hacer co n star  l a  v en ta ja  que ofreee 

e s te  sistem a s in  p la c a s ,  en lo  que re sp ecta  a l  régimen de carga , 

pués e s  p o sib le  someterlo a una carga rápida con más am peraje, 

s in  temor a d e terio ro  y , demás, porque lo s  fragmentos de l a  ma­

sa  a c t iv a  pueden tomar y d e ja r  la  co rr ie n te  con gran f a c i l id a d ,  

lo  que represen ta  un ahorro de tiempo en l a  c a rg a .

E l mencionado s is te m a , c o n s is te  en una masa de fragmentos 

dy m ateria a c t iv a ,  la  cu al e s t á  contenida en unos séq u ito s  (3  y 6 ) 

y eh ^edlo  de e s ta  m asa, se  encuentra un nervio (3^ que l a  pone  ̂

en con tacto  con la  conexión e x te r io r .  E l  a islam ien to  n ecesario

en tre  la  masa a c t iv a  # e l  p o s it iv o  (5) y l a  d e l negativo (6 ) ,  !
!

se  ha lo grad o , interponiendo entre e l  séq u ito  in te r io r  (2 ) y j 

o tro  e x te r io r  (5 ) , f ib r a  de v id r io ,  lan a de c r i s t a l  u o tra  ma- ¡} 

te r ía  adecuada a l  caso y de e s ta  forma, aunque e l e le c t r ó n -  ¡ 

to  destruya posteriorm ente lo s  sé q u ito s , que pueden se r  de cu a l-  ¡ 

qu ier t e j i d o ,  queda l a  capa de f ib ra  de v id r io  que se  puso opor­

tunamente .
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Para mejor comprensión de e s te  sistem a de acumulador, se  

acompaña e l plano en e l  que aparece una f ig u ra  mostrando un 

co rte  en a lz ad o , en e l  que y 1 ,  es e l  vaso e x te r io r ;  2 ,  saqu ito  

de t e l a  in te r io r  que contiene lo s  fragmentos de m ateria a c t iv a  

para e l  p o s it iv o  (en e l  grabado se  ha hecho en forma e s fé r ic a  

para mejor comprensión y fa c il id a d  d el d ib u jo , pero como ya se 

d ice  a n te s , puede se r  de cu alqu ier tip o  de fragm ento; siempre 

que reúnan la s  condiciones expuestas con a n te r io r id a d ); 3 ,  sé ­

q u ito  e x te r io r  de mayor tamaño que e l  a n te r io r ,  dejando un e s ­

p a d o  para l a  m ateria a i s la n te  que quedará so la  a l  d e s tru ir  e l  

ácido e l  saqu ito  que so lo  s irv e  para e l  periodo de fa b ricac ió n ;

4 , m ateria l a i s l a n t e ,  f ib r a  de v id r io ,  lan a  de c r i s t a l ,  e t c , *  

contenida en e l  espacio  que dejan lo s  dos saq u ito s  ya d e sc r i­

to s ;  S ,  fragmentos del polo p o s it iv o  (en e l caso de acumulador 

de plomo, es peróxido de plom o); 6 , fragmentó d el elemento nega­

tiv o  que rodea a la  mesa c e n tra l que contiene la  m ateria para e l 

p o s i t iv o ;  7 ,  nervio que pone en contacto la  masa ac tiv a  d e l 

negativo  con su conexión e x te r io r ;  0 , nervio que pone en contacto 

l a  masa a c t iv a  del p o s it iv o  con su conexión e x te r io r  y 9 , tapa 

o c ie rre  del elemento acumulador.

N O T A S
Se r e iv in d ic a ;

1 )  . -  Por un nuevo sistem a de acumulador e lé c t r ic o  s in  p lacas y 

con la  m ateria a c t iv a  fragm entada, para  obtener e fec to s de poro­

s id a d , carac terizad o  por una masa de fragmentos de m ateria ac­

t iv a  contenida en unos sa q u ito s  (2  y 6 ) en HBdio de l a  cu a l

se encuentra un nervio (8 ) que l a  pone en contacto con la- 

conexión e x te r io r .

2 )  . -  Por un nuevo s istem a , segdn a n te r io r  re iv in d icac ió n  ca­

racterizad o  en que, apara e fec tu ar e l  a is lam ien to *en tre  la  masa 

a c t iv a  d el p o s it iv o  (5 ) y del negativo (6 ) ,  se  in terpone, entre 

e l  saq u ito  in te r io r  (2) y e l  e x te r io r  (3 ) ,  f ib r a  de v id r io , 

lana de c r i s t a l  u o tra  m ateria adecuada y de e s ta  forma, aunque
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e l  e le c t r o l i to  destruya posteriorm ente lo s  . . .  a  l a  

capa de f ib r a  de v id r io , lan a de c r i s t a l  o m ateria que se  haya

u t i l i  zado

5 ) . -  Por un s istem a , segdn an terio M s re iv in d ic a c io n e s , e a r a c te i-  

80 zado por c o n s t itu ir  esen cialm en te:

UN NUEVO SISTEMA DE ACUMULADOR ELECTRICO SIN PLACAS Y CON LA HA­

TERIA ACTIVA FRAGMENTADA PAMA OBTENER EFECTO DE POROSIDAD" .

Consta l a  presente memoria d e sc r ip t iv a  de cuatro  hojas nu­

meradas y m ecanografiadas por una so la  c a r a , a la s  que se  acom­

paña una h o ja  de plano para su mejor comprensión.

Madrid, 36 de Oetubre de 1 .946.**
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